


















专利名称(译) 阵列基板，其制造方法和显示装置

公开(公告)号 US20150303242A1 公开(公告)日 2015-10-22

申请号 US14/362117 申请日 2013-12-16

[标]申请(专利权)人(译) 戴晴

申请(专利权)人(译) 戴卿

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.

[标]发明人 DAI QING

发明人 DAI, QING

IPC分类号 H01L27/32 H01L51/52 H01L51/56

CPC分类号 H01L27/3258 H01L51/56 H01L51/5215 H01L51/5234 H01L2227/323 H01L2251/5369 H01L2251/301 
H01L2251/308 H01L27/3248 H01L51/5268

优先权 201310351782.9 2013-08-13 CN

其他公开文献 US9847382

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明提供一种阵列基板及其制造方法和显示装置，属于有机电致发光
显示技术领域，可解决现有阵列基板光提取效率低的问题。本发明的阵
列基板包括有机发光器件和设置在其下方的平坦化层，OLED包括：第一
电极层，第二电极层，以及设置在第一电极层和第二电极之间的发光层
在第一电极层中，第一电极层为透明电极层并设置在平坦化层上，平坦
化层掺杂有金属微米/纳米颗粒。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/429c6da9-d43f-44ca-8326-f9e44bfd774e
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/049694824/publication/US2015303242A1?q=US2015303242A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220150303242%22.PGNR.&OS=DN/20150303242&RS=DN/20150303242

